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Lucrarea a fost discutată și aprobată pentru editare la ședința 
Consiliului Facultății CIM, proces verbal nr.7 din 23 iunie 2022.

Îndrumarul metodic pentru lucrările de laborator la disciplina 
Dispozitive semiconductoare de putere se adresează studenților anului IV, 
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, specialitățile 
MN, IBM și EA, secția la zi și cu frecvență redusă. Lucrarea va fi utilă și 
celor care doresc să se familiarizeze cu metodele de studiere folosite în 
domeniul electronicii de putere și a dispozitivelor semiconductoare de 
putere.         

Lucrările cuprinse în prezentul îndrumar urmăresc simularea 
circuitelor pentru determinarea parametrilor și a proprietăților celor mai 
răspândite dispozitive semiconductoare și circuite electronice de putere 
studiate în cadrul cursului Dispozitive semiconductoare de putere.     

Lucrarea de față a apărut în strânsă colaborare cu colegii de la 
Departamentul MIB.  
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